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Inventia se refera la electronica corpului solid, tehnica electronica, la studiul efectelor dimensionale ce permit
evidentierea dimensiunilor de limita ale dispozitivelor electronice, care utilizeaza conductibilitatea clasicd, la elaborarea
diverselor elemente electronice: convectoare de frecventa, tranzistoare, senzori termici etc., precum si la investigarea
anizotropiei proprietatilor mecanice i electrofizice ale cristalelor.

Esenta procedeului de fabricare a monocristalelor microdimensionale de forma sfericd sub actiunea incalzirii
locale a probei de bismut in invelis cilindric de sticld constd in folosirea actiunii fortelor de tensiune superficiald in
procesul cristalizarii picaturii cu un volum minuscul.

in procedeul propus pentru a obtine microsfere de acelasi diametru si a determina exact numarul lor in matricea
dielectrica, prin intermediul unui fascicul laser focusat se incalzeste local pana la o temperatura de (500 + 10)° C un fir
din bismut micronic monocristalin n invelis de sticla si fixat pe un suport de cuart.



